
IEEE EDS Japan Chapter 

2013年総会・IEDM報告会 プログラム 
 

日時:2014年 2月 3日(月)  1２:30-18:10  

会場: 東京大学（本郷キャンパス）山上会館  

EDS Japan Chapter総会 12:30~13:30 

* 役員紹介    EDS Japan Chapter Chair 鳥海 明 

* 2013年活動報告    

* 2013年 第 12回 EDS Japan Chapter Student Award 表彰式 

 

2013 VLSI Technology Symposium Award 

2013 IEDM Symposium Award 

 

* 2013年 IEEE Andrew S. Grove Award 紹介  

高木信一氏（東京大学）   

 

2013 IEDM報告会(敬称略)   13:30~18:10 

(1) 全体動向        13:30~13:50 

高柳万里子（アジア委員）(東芝)  

(2) Circuit and Device Interaction     13:50~14:20 

香西昌平（CD論文委員）(東芝) 

(3) Characterization, Reliability and Yield   14:20~14:50 

三谷裕一郎（CRY論文委員） (東芝)   

(4) Display, Sensors and MEMs   14:50~15:20 

百瀬寿代（DSM論文委員）(東芝)  

(5) メモリ技術     15:20~15:50 

小林孝（Memory論文委員）(日立)  

休憩 

(6) Modeling and Simulation   16:10~16:40 

金田千穂子（MS論文委員） (富士通)  

(7) Nano Device     16:40~17:10 

大淵真理（ND論文委員）(富士通研) 

(8) Process and Manufacturing    17:10~17:40 

手塚勉（Process論文委員）(AIST)  

(9) Power and Compound    17:40~18:10 

兼近将一（PC論文委員長）(豊田中研)  

 

IEEE EDS Japan Chapter ホームページ 

http://www.ieee-jp.org/japancouncil/chapter/ED-15/ 


